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Kvarckristaly - nanomérleg






A frekvencia- és

a tﬁmegvéltozés kozti
Kapcsoiat
— Am
Af=- G a1 Af — a frekvenciavaltozas

C; — integralis érzékenyseg
C;=5,66 x 10" Hz cm?g- (5 MHz) Am — tomegvaltozas

C; = 22,64 x 107 Hz cm2g™! (10 MHz) A — felulet

2 f2 fo — az alaprezges frekvenciaja
¢ = . — a kvarc nyirasi
#4Py rugalmassagi modulusa
F_ P — a kvare suriisége
2L, v, — a transzverzalis
hangsebesség a kvarc-
5 MHz-es kristaly: 18 ngcm2=1Hz  <ristalyban

10 MHz-es kristaly: 4,5 mgcm = 1 L, — a Kkristalylapka vastagsaga
Hz

Az altalunk hasznalt 10 MHz-es A= 0,4 cm? feliiletii kristaly esetén 1 Hz = 1,76 ng.



A folyadékba-merités hatasa

Af = - f03/2[MJ1/2 o a folyadék siiriisége
T
Pt Ne — a folyadék viszkozitasa

Elektrokémiai osszefiiggések

_Q

Am=r=M Q - athaladt toltés

- Q ol em?2 n — a cellareakcio

nFA ) toltésszam-

Am_ QM valtozasa

A nFA M — relativ molekulatomeg
Af _ QM I — feluleti
C. nFA tobbletmennyiség

M:AanA Ar=frAgeom

CiQ f. — érdességi tényezo
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Rodium
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Elektrokémiai oszcillaciok
A potencial és a feliileti tomeg valtozasa
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Polianilin
Anilin elektropolimerizacdja
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Anilin oxidativ elektropolimerizacidja soran kapott ciklikus

voltammogramok és a frekvenciavaltozasi gorbék. (Anilinkoncentracio:

0,2 mol dm-3, alapelektrolit:

1 mol dm-3 HCIO,. Polarizaciésebesség: 100 mV s-'. Platina

munkaelektrod,

kalomel referenciaelektrdd.

1 Hz frekvenciavaltozas 2,25 ng feluleti tomegndvekedést jelent.)
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Polianilin
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Polianilin

Az elektromos ellenallas potencial fuggése

vezeto

szigetelo
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Ru(III)Cl, mikrokristaly
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Tetracian-kinodimetan mikrokristalyok
elektrokémiai viselkedése



A TCNQ szerkezete

NC\) | / \ /CN
W =




A TCNQ:

+ Kivalo elektronakceptor

» Toltesatviteli komplexek kepzese

* Figyelemremeélto vezetesi tulajdonsagok
« Sokrétl alkalmazasi terulet

|

«Szilard fazisu redoxiatalakulasok

Kationhatas



Szilard fazisu elektrokémia

elektrolitoldat redukalt
TCNQ

TCNQ
mikrokristaly

elektrod
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Gockepzodéses mechanizmus
igazolasa 1M MgCl,-ban
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¢; . =12M, v=20 mV/s
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